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MTD3055V*
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

Features

� 12 A, 60 V. RDS(ON) = 0.15 Ω @ VGS = 10 V

� Low gate charge.

� Fast switching speed.

� High performance technology for low RDS(ON).

1999 Fairchild Semiconductor Corporation
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General Description

This N-Channel MOSFET has been designed specifically
to improve the overall efficiency of DC/DC converters
using either synchronous or conventional switching
PWM controllers.

These MOSFETs feature faster switching and lower
gate charge than other MOSFETs with comparable
RDS(ON) specifications.

The result is a MOSFET that is easy and safer to drive
(even at very high frequencies), and DC/DC power
supply designs with higher overall efficiency.
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Notes:
1.  RθJA is the sum of the junction-to-case and case-to-ambient thermal resistance where the case thermal reference is defined as  the drain tab.

     RθJC is guaranteed by design while RθCA is determined by the user's board design.

     Scale  1  :  1  on letter size paper
2.  Pulse Test: Pulse Width ≤ 300 µs, Duty Cycle ≤ 2.0%

a) RθJA= 38oC/W  when mounted on a

1 in2 pad of 2oz copper.

b) RθJA= 96oC/W when mounted on a

minimuim pad.
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 
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